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摘要(译)

提供一种像素电路，包括驱动晶体管（DTFT），信号加载模块，发光控
制模块和存储电容器（Cs）。像素电路可有效消除驱动晶体管（DTFT）
本身的阈值电压引起的不均匀性及驱动OLED时阈值电压漂移引起的余像
现象，避免因阈值电压不同导致显示亮度不均匀在不同像素单元的OLED
之间的驱动晶体管（DTFT）。还提供了一种上述像素电路的驱动方法和
包括上述像素电路的TFT背板。
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